
U 2616 D/U 2716 C ' - 
vorläufige technische Daten * 

Hersteller: VEB Mikroelektronik „Karl Marx“ Erfurt 
Der Schaltkrois U 2716 C 18t ein stötischer 6lektrisch prösremmierberer und WV-löäschbarer Fest- 

wertspeicher (EPROM) . 

Der U 2716 C wird in n-Krnal-5Silicon-Gate-Technolocie hergestellt und befindet sich in einem 

24p0ligen DIL-Keramikgehäuse. 

Der Schaltkreis U 2616 0 ist ein herstellerpropremmierter Festwertepeicher (PROM) Der U 2516 D 

wird in A-Kanal-Silicon-Gate-Tachnologie heargestallt umd beafindet sich in ainem 24poligen DIL- 

'Plastgehäuse. Anschlußbelegung, stetische und dynamische Kennwerte des U 2616 D sind identisch mit 
den entsprechenden Kennwerten des U 2716 € 

Die Schaltkreise besitzen eine ‚Speicherkapazität von 16 384 bit mit einmer Organisation von éung x 
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Bild 1: Anschlußbelegung und Sehlhuugnfmrzul:hun u 2716 C
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Bild 2: Anschlußbelegung und Schaltungskurzzeichen U 2615 D 

Bezeichnung der Anachlüsse: 

AB ... AI Adresseneingänge Upn Programmpiereindang 

E Chipektivierungseinrang 0ß ... 07 Datenein-/-auscänce 

DE Eingeng zur Freicsbe der Ausgänge 
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Bild 3: Gehö abmessungen U 2716 C 
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Bild 4: Gehäussebmessungen U 2616 D
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Kurzcharakteristik U 2716 C 

- elektrisch progralmierharer‚ UV-löachbarer Featwertapeiuher mit einer - 
Organisation von 2048 x 8 bit ‘ 

— Betriebsspannung im Lesebetrieb: UCC =5V . s —) } 

— Zugriffszeit im Lesezyklus E A 

U 27416 C 45: TA‘J'DV = 450 ns 

U 2716 € 39: Taypy = 390 ns ' , 
U 2716 € 35: Taypy = 350 n8 

— im Standby-Modus um ca. 75 % geringerer Betriehsstrom 

— three-state-Ausgänge, bidirektionale Datenpins 

- zum Programieren werden 50 ms Progranlnierimpulse mit TTL—Pegel 
verwendet » ' 

* = byteweises Programmieren ist möglich 

- Programnierung ist direkt auf der Leiterplatte möglich 

Kurzcharakteristik U _ 2616_D 

” — durch den Hersteller elektrisch programmierter Fentwertnpeicher 
(PROM) mit einer Organisation von 2048 x 8 bit 

- Begrnbaa;:annung. UCG =5V 

= Zugriffszeit im Lesezyklus I 

; U 2636 D 45: Taypy = 450 n8 
U 2616 D 39: TAV'DV = 390 ns 

— im Standby-Modus .um ca. 75 % ger:l.ngorer Betriebsstrom i } . 

— three-state-Ausgänge
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Der Schaltkreis U 2716 C ‚iet ein elektrisch prograsmierbarer, UV-läschbarer Fastwertspeicher 

(EPROM) mit einer Speicherkapszitäct von 16 384 bit und einer Örganisation von 2 k x B bit 

Zur Auswahl des 3I.‘tflh.fl.l'illll.. atehen 11 Adresseneingänge (Spaltenauswahl: A ... A3/ 

Zeilenauswehl: A 4 ... A 1$) zur Verfügung. . 

Die Ausgebe und die Eingabe ( bei Programmierung) der Daten erfolpt an den S Anschlüssen.D f . 
bis D 7, Der U 2716 C besitzt einen Chipsktivierungseingang ['EE') und ainen Eingang zur Freigabe 

der Ausgänge (DE). Im Ruhezustend (TE = U‚„] eind die Datenpins D f bis D 7 hMMM!EÄ Die Akti- 

vierung des Chips erfolgt mit TE = Uy,- Mit dem Eingang ÖE 1et im Falle einss aktivierten Schalt- 

kreiees: (TE = U,_) eine Beeinflussung des Zustendes der Ausgänge D @ bis O 7 m=öäglich Für DE « 

Um befinden sich die Pins D f# bis O 7 in hochohmigem Zustand, die Freigabe der Ausgänge erfolgt 

mit DE = UnL. 
In den Progremnierbetrieb wird der EPROM dann geschaltet, wann der Pagel &n Upn = 25 V :2:= v 
erreicht, Die Versorgungsspannung beträgt wie im Normalbatrieb 5 * 0,285 V, Mit DE = l.l:" =Impulsen 

können die ursprünglichen H-Pegel der Auspänge, die nach jeder UV-Löschung erscheinen, entspre- 

chend der am ä|„ Datenleitungen anlısgenden Inforsation in den L-Zustand überführt werden. £s ist 

nicht notwendig, in einem Programmierzustend sequentiell alle Speicherplätze zu programmieren, 

Eine Cinzelbyteprogrammierung ist möglich. Es werden folgende drei Zustände unterschieden: 

Programmiaren 

Zum Programmieren 18© bed A.n1!.lpmdnf Progremmierspannung l.l„. DE » ulH und stsbilen Deten und 

Adressen für die Dauer Toyc,, TE an Ur zu lepen. Dabei ist zu beschten, daß die Progremnierspans 

nung gleichzeitig mit oder nach U eingeschaltet und Qleichzeitig mit oder vor Un ebgeschaltet 

werden muß. Es ist nicht gestettet, den Schaltkreis bei Anliegen von UP!I = 25 V in die Fassung 

zu, stecken oder zu entnehmen, 

Programmeperre 

Sperre der Programaierung (DE = u„.) bei angelepter Propraseierspannung. In diesem 1ull‘nnd körnnen 

Adressen und Daten gewechselt werden, 

Pr LI 

In diesem Zustand kann unmter Programmierspannung der Inhalt des adressierten Speicherwortes &n den 

Datenpins gelesen werden. 

Durch die spezielle Gehäussausführung kann die einprograssierte Information sit UV-Licht gelöscht 

werden., Zur Löschung werden handelsübliche UWV-C-Strahler eit einer Strahlungsdosis 

San &- 35 Wre/em?® für Quarzglasdeckel,' Ayv = 254 nn 

Sain % 30 Ya/cm? für Keranikdeckel, Auv - 284 nm 
verwendet. \ ® 3 

Dabei sollte der Abstend zwischen Gehäuseoberkante des Schaltkreises umd dem Lampenkolben £ 2,5cm 

betragen. In Abhängigkeit vom Löschoerätetyp beträgt die Zeit zum sicheren Löschen das Dreifache - 

der latenten Löschzeit. Die latente Löschzeit ist dis Zeit, nach der die Speicherinformation 

gerade nicht mehr nachweisbar ist. Die Löschzeit soll micht weniger als 10 min betragen. 
Verunreinigungen auf den Osckeln besinflussen die Transparenz und damit die Löschzeit. Mindestens 

20 Programmier-Lösch-Zyklen sind mäglich. Bei höherer Anzahl von Prograsmier-Lösch-Zyklen iat eine 

Erhöhung der Prograsmmier-Löschzeit zu erwarten. 

Beschreibung U 2615 D 
Der Schaltkreis U 2616 D ist ein durch den Harsteller elektrisch programmierter Festwertepeicher 

(PROM) in 24poligem DIL-Plastgehäuse. Anschlußbelsgung, Gremzwerte, etatische und dynamische Kann- 
warte (Funktion im Lesebetrieb) sind identisch mit den enteprechenden Angaben des U 2716 C gleicher 
Adregsenzugriffezeit, Die Bestellung der durch den Anwender benötigten Bitauster erfolgt nach dem 

Werkstandard des veb mikroelektronik "karl marx” erfurt.



‚Gr (Spannungen auf U, = 0 V bezogen) Grenzwerte ss 

n - n D 

Kannwert Kurz=- , min. max. . Einheit 
zeichen A M 

Eingangsspannung an allen Vo -0,5 6,5 V, 
Pins sußer l.l‚R 

Progremaierspannung pp =0,5 26 ; V 

Gesantverlustleietung P.„ 1 w 

Umpebungstemperatur R %, , (} 70 5 

Lagerungstemperatur 4’.'! =55 125 °& 

Statische Kennwerte (Speannungen auf Uss -ßo V bezopen) 

Kannwert Kurz- Meßbe- min, typ- max Einheit 

E } , } E 
-Betriebsspannung l.lcc 4,75 5 5,25 V 

Betriebsspennung an Upg VERR Ucg -0,6 Uoc Ucg +0,6 V 
im Nicht-Program- 
mierzustand 

Eingangs-Low-Spannung VL =0,3 0,8 

Eingangs-Hicgh-Spannung Ur 2,0 Voc + v 

Betriebstemperatur I 1’. ] 25 70 c 

Eingaengsrestatrom 17 u1-s‚s V 7 0,01 mA 

Ausgangsreststrom 1° U°-e’:5 V 0,01 ‘ > mA 

HE.UIH | i ® 

Ausgangsa-Low-Spannung U°L X9."2,1 mA 0,4 

Ausgangs-High-Spannung U°H IgH-0.4 mA 2,4 V 

Eingangskapazität Cr [ PF 
Aß ... Aß: TE; DE : 

Ausgangskapazität D ( EE-U„. 4{2 pF 

n —— A n 
+“ 
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Kannwart Kurz- Meßbas U 28615045 U2716C365 U 2716 C 39 Einh, 
zeichen dingung U 2716 C 45 

min. __ max. min. _ max. __ miN. - Max, E m DD _ OnM 9 — —— 

Statiache Strom- — TIonas VE U7 100 120 100 . A 
aufnahae T JT 

n 

Statische Strom- I TE «U, 25 30 25 A 

eufehme im Ruhe- . CR zu 
betrieb TE LL 

Stromaufnahme an Ippop Upp-5.25 5 8 5 A 

U„ in Lesebetrieb 

Statische Stromauf- ı 
nahms an Un wenrend a “ » e 
des Programaieriepulees 

— 

Dynemische Kennwerte (Spannungen auf Uggg = O V bezogen) 

Keannwert Kurz- Meßbe- U 2616 D 45 U 2716 C358 U 2716 C 39 Einh. 
zeichen dingung U 2716 C 45 

min. __ max. miNn. __ max. _ min. __ max. 

Adressenzu- T TE-DE-U, 450 350 390 n 
griffezeit H Au 

TE-Zugriffezei T DE« U, 450 ugriffezeit 'CLOV - UL 350 330 na \ 

Verzögerung DE- Towov DE UEL 120 120 120 n 
Auspang aktiv 

.Verzögerung DE- Touoz 100 100 100 ne 
Ausgang hochohmig 

Verzögerung TE- ToHoz - 400 100 100 n 
Ausgang hochohmig 

Programeierbedingungen Ü 

Kannwert Kurze min, typP- max. Einheit 

_zeichen 

. Programmierspannung * Vpp 23,5 25,5 v 

Batriebatenperatur 1”„ 25 30 * 

Adressanvöorhaltezeit TavcH 2 i un 

DE-Vorhaltezeit ® ToHcH 2 zn 

Ostenvorhaltezeit . TovcH 2 zn 

Adressenhaltezeit Toiax 2 mn 

DE-Haltezeit TeLoL 2 / 
DOatenhalteazeit . Tewox 2 ,n 

Verzögerung DE-Ausgeng ToHozp o 120 na 

(TE = U.L) 
Verzögerung U!-Mpnng . 1°„_„„ 4 120 ns 

aktiv (TE = U1,) 

Progremmierimpulsdauer T°icl. % 45 R so 55 m 

\ TE-Anatiege- und Abfallzeit TCopaN C n 
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Bild 5: Blockschaltbild u 2716 C / U'2616 0 
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Bild &: DOynamieches Verhalten
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Bild 7: Programmierbedingungen 

Dieses Datenblatt oibt keine Auskunft über Liefermöglichkeiten und beinhaltet keine Verbindlich- 

k91tln zur Produktion. Die gültigen Vertragsunterlagen beim Bezug der Bauelemente eind die Typen- 

standards . ; ; e Ö 

Rechtsverbindlich ist jeweils die Auftragsbestätigung Anderungen im Zuge dor‘gonhnlnnh-n Weiter- 

entwicklung vorbehalten 

Die Behandlungsvorschriften für MOS-Bauelemente sind unbedingt einzuhalten, da andernfalls eine 

Reklamation nicht‘ anerkannt werden kann 
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